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正弦波発振の原理

正弦波発振回路
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正弦波発振回路の例(1)
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正弦波発振回路の例(2)
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上の回路を縦続行列を用いて解析
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発振回路の例(3)
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を代入すれば

の代わりに周波数条件の式のコルピッツ発振回路の

なのでのリアクタンスは一方，インダクタ
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弛張発振回路
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個当たりの遅延時間：逆相増幅回路1invt

回変化する時間個の出力が：逆相増幅回路 1ntdelay



逆相増幅回路の例(1)
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逆相増幅回路の例(2)
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